DISCIPLINA NOME

F 016 Topicos de Fisica Aplicada VI

Horas Semanais

Tedricas Praticas Laboratério Orientacdo Distancia Estudo em Casa Sala de Aula
4 0 0 0 0 0 4

N2 semanas Carga horaria total Créditos Exame Frequéncia Aprovagao
15 60 4 S 75% N

Horario Proposto:
Terga : 14 - 16h00, Quinta : 14 - 16h00

Ementa:
Nesta disciplina, trataremos de uma introdugéo a fisica e a tecnologia de dispositivos semicondutores tanto eletrénicos como foténicos.

Objetivos:
O aluno terd uma exposigcdo a conceitos fundamnetais e aplicados ligados as tecnologias de micro e nano dispositivos eletronicos e
fotonicos.

Pré-Requisito na Graduacgao (se houver):
N&o temos pre-requisitos formais. No entanto, é recomendado ter completado cursos de Eletromagnetismo e estrutura da matéria.

Programa:
Subtitulo: Fisica e Tecnologia de dispositivos eletrdnicos/fotdnicos e optoeletrdnicos.
Nesta disciplina, trataremos de uma introdugéo a fisica de dispositivos semicondutores.Os temas principais serdo:

(1) Estrutura de banda de semicondutores

(2) Transporte e equilibrio em semicondutores

(3) JungBes p-n, metal semicondutor, metal-6xido-semicondutor
(4) Transistores bipolares e Transistores de efeito de campo

(5) Ligas de compostos II-V

(6) Ganho 6ptico em semicondutores;

(7) Cavidades ressonantes;

(8) Elementos de Fotbnica Integrada

(9) Laser de semicondutor

Ao final do curso ao aluno tera uma formagao basica nesta area de grande importancia tecnoldgica atual. Mais ainda, ele tera os
elementos basicos para iniciar trabalhos cientificos/tecnoldgicos nas areas de micro e nano eletrdnica, fotdnica e optoeletrénica.

Critérios de Avaliagdo (alunos de Graduagao):

Os alunos serao dividos em grupos. Havera 3 Isitas de exercicios para serem resolvidos individualemente ou em grupo. Em trés
avaliacGes durante o semestre, os grupos serdot odos chamados para apresentar para a classe algum exercicio da lista (sorteado)
correspondente ao periodo. Nesta apresentacdo, havera arguigdes aos membros do grupo. As Isitas entregues por grupo, a
apresentacao e a participacao dos membros do grupo nelaa, alem da arguigdo serao utilizadas para comporem a nota final. Estas
avaliagGes serao feitas por toda classe e o professor.

Critérios de Avaliagdo (alunos de Pés-Graduagdo, no caso de oferecimento conjunto entre Graduagdo e Pés):
A avaliagdo sera A, B, Ce D.

Bibliografia:
e  Materiais e Dispositivos Eletronicos Sérgio M Rezende; Physics of Semiconductor Devices, S. M. Sze; Semicondutores,
Fundamentos, técnicas e aplicagcdes Jacobus W. Swart;istintroduction to Solid State Physics, C. Kittel, Solid State Physics,
Ashcroft/Mermin; Notas de aula;




